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适用于 AC/ DC 电源管理 

Renesas 独有的 PrimAccurate™ Digital Control Technology * 是我们的 AC/DC 转换器、RapidCharge™ 芯片组、固态
照明 LED 驱动器解决方案的核心所在。这种数字“引擎”可以优化各种工作条件下的性能、减少外部元件
的数量、降低系统成本、在更小的空间内实现更大功率、显著降低待机功耗。
*所有带有 iWxxxx 零件编号的产品均使用了 Renesas 专有的数字控制技术。

的创新型高性能 IC 解决方案
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n  在生产 AC/DC 电源样品前快速仿真、测试和验证
n  测试现有设计中的元件偏差和容差
n  实现数字单元和模拟电路元件的真实同步仿真
n  使用“理想”元件快速仿真
n  没有非线性收敛，操作简单
n   由 Sideline Software NL5 仿真软件提供支持
   （仅兼容 NL5 32-bit 版本）

产品 功能特性

iW673           同步整流器控制器

iW676           具有有源电压定位控制 (AVP) 的同步整流器控制器

iW873           集成 60V MOSFET 的同步整流器控制器

iW1602           30W AC/ DC PWM 控制器，针对 5V 输出电压进行优化

iW1699B           30W AC/ DC PWM 控制器

iW1702           45W AC/ DC PWM 控制器，针对 9V+ 输出电压进行优化

iW1709           12W AC/ DC PWM 控制器

iW1760B           45W AC/ DC PWM 控制器

iW1770           具有 > 60W 峰值输出功率的 40W AC/DC PWM 控制器

iW1818           集成 800V BJT 的 12W 原边转换开关

iW1830           集成 700V MOSFET 的 15W 原边转换开关

DiaSIM ™ 仿真模型

先仿真再生产！

仿真模型适用于以下产品

DiaSIM ™ 仿真模型快速入门指南
https://www.dialog-semiconductor.com/sites/default/files/2022-02/NL5_Quick_Start_Guide.pdf

dia si  TM
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AC/DC PWM 控制器解决方案

原边 次级侧
同步整流器
（实现90% 
以上效率）

输出
 功率(1)

空载
待机功耗

原边驱动器
类型

DLNK(2) 

XM-Comm(3) 功能特性 封装

输出功率（最大值）：≤ 12W

iW1700 5W < 5mW BJT  ▪ 零待机功耗控制器 SOT23-6

iW1707 12W < 100mW BJT  ▪ 有源启动方案可最大限度缩短开机延时时间
 ▪ 输出电压平稳，可支持高达 6,000µF 的容性负载 SOT23-6

输出功率（最大值）：≤ 45W

iW1602 30W < 30mW FET  ▪ 针对 5V 输出电压优化
 ▪ 可配置轻负载工作模式 SOT23-6

iW1702 45W < 75mW FET
 ▪ 针对 9V+ 输出电压优化
 ▪ 可选输入 OVP 
 ▪ 可配置轻负载工作模式

SOT23-6

iW1760B 45W < 50mW FET  ▪ 有源启动方案可最大限度缩短开机延时时间
 ▪ 输出电压平稳，可支持高达 6,000µF 的容性负载 SO-8

iW1790 iW662
集成在 
iW662

27W < 20mW FET XM-COMM
 ▪ Qualcomm® Quick Charge™ 3.0、2.0 (iW662)
 ▪ D+/D- 过压保护功能
 ▪ 集成同步整流器以更低的 BOM成本实现 90% 以上效率(iW662)

SO-8/
SO-8

iW1791 iW657P iW676 27W < 20mW FET DLNK  ▪ USB PD 3.0 + PPS + Qualcomm® Quick Charge™ 4+ (iW657P)
 ▪ D+/D- 过压保护功能

SO-8/
TDFN-14
SOT23-6

iW1796 iW662
集成在
iW662

27W < 20mW FET XM-COMM
 ▪ Qualcomm® Quick Charge™ 3.0、2.0 (iW662)
 ▪ D+/D- 过压保护功能
 ▪ 集成同步整流器以更低的 BOM成本实现 90% 以上效率(iW662)

SOT23-6/
SO-8

iW1797 iW657P iW676 27W < 75mW FET DLNK  ▪ USB PD 3.0 + PPS + Qualcomm® Quick Charge™ 4+ (iW657P)
 ▪ 外接启动电路可实现< 20mW 的待机功耗

SOT23-6/
TDFN-14/
SOT23-6

iW1799 iW657P iW676 65W < 75mW FET DLNK
 ▪ USB PD 3.0 + PPS + Qualcomm® Quick Charge™ 4+ (iW657P)
 ▪ 外接启动电路可实现< 20mW 的待机功耗
 ▪ 额外的 V

IN
 OVP 或者 X-cap 放电保护

SO-8/
TDFN-14/
SOT23-6

  (1)  最大输出功率因应用的不同而有所差异       
  (2)  DLNK 是 Renesas 通过光电耦合器实现的从次级侧到原边的数字通信 
  (3)  XM-Comm 是 Renesas 通过主电源变压器实现数字通信的专有技术，无需使用光电耦合器 
  Qualcomm® Quick Charge™ 是 Qualcomm Technologies, Inc. 或其子公司的产品
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原边 次级侧
同步整流器
（实现90% 
以上效率）

输出
 功率(1)

空载
待机功耗

原边驱动
器类型

ZVS(2) 功能特性 封装

iW9801 iW709 集成在 
iW709

100W < 20mW FET 是  ▪ USB PD 3.0 + PPS + Qualcomm® Quick Charge™ 4+ (iW709)
 ▪ 凭借 SSR(3) 数字环路补偿功能，无需使用环路元件，并确保了稳定性 (iW709)

SO-10/
QFN-16

iW9802 TL431 iW610 100W+ FET 是  ▪ 与 TL431 兼容
 ▪ 针对 ZVS 优化的同步整流器控制器 (iW610)

SO-10/
SOT23-6

iW9806 TL431 iW611 100W+ GaN 是
 ▪ 针对 GaN 功率器件优化
 ▪ 与 TL431 兼容
 ▪ 针对 ZVS 优化的同步整流器控制器 (iW611)

SO-10/
SOT23-6

iW9809 iW709 集成在 
iW709

65W < 20mW FET  ▪ USB PD 3.0 + PPS + Qualcomm® Quick Charge™ 4+ (iW709)
 ▪ 凭借 SSR(3) 数字环路补偿功能，无需使用环路元件，并确保了稳定性 (iW709)

SO-8/
QFN-16

iW9860 iW760 集成在 
iW760

63W < 5mW FET

 ▪ 零待机功耗控制器
 ▪ USB PD 3.0 + PPS + Qualcomm® Quick Charge™ 4+ (iW760)
 ▪ 双极性辅助绕组采样技术改善了 EMI，简化了变压器设计
 ▪ 凭借 SSR(3) 数字环路补偿功能，无需使用环路元件，并确保了稳定性 (iW760)

SOT23-6/
TDFN-14

iW9861 iW760 集成在 
iW760

63W < 20mW FET
 ▪ USB PD 3.0 + PPS + Qualcomm® Quick Charge™ 4+ (iW760)
 ▪ 双极性辅助绕组采样技术改善了 EMI，简化了变压器设计
 ▪ 凭借 SSR(3) 数字环路补偿功能，无需使用环路元件，并确保了稳定性 (iW760)

SOT23-6/
TDFN-14

iW9862 TL431 iW610 65W FET  ▪ 双极性辅助绕组采样技术改善了 EMI，简化了变压器设计
 ▪ 与 TL431 兼容

SOT23-6/ 
SOT23-6

iW9870 iW760 集成在 
iW760

63W < 5mW GaN

 ▪ 针对 GaN 功率器件优化
 ▪ 零待机功耗控制器
 ▪ USB PD 3.0 + PPS + Qualcomm® Quick Charge™ 4+ (iW760)
 ▪ 双极性辅助绕组采样技术改善了 EMI，简化了变压器设计

SOT23-6/
TDFN-14

iW9871 iW760 集成在 
iW760

63W < 20mW GaN
 ▪ 针对 GaN 功率器件优化
 ▪ USB PD 3.0 + PPS + Qualcomm® Quick Charge™ 4+ (iW760)
 ▪ 双极性辅助绕组采样技术改善了 EMI，简化了变压器设计

SOT23-6/
TDFN-14

iW9872 TL431 iW611 65W GaN
 ▪ 针对 GaN 功率器件优化
 ▪ 双极性辅助绕组采样技术改善了 EMI，简化了变压器设计
 ▪ 与 TL431 兼容

SOT23-6/
SOT23-6

AC/ DC PWM 控制器解决方案（续）

  输出功率（最大值）：≥ 63W

  (1)  最大输出功率因应用的不同而有所差异
  (2)  Renesas ZVS (零电压开关) 专利技术可最大限度提高功率密度、降低 EMI
  (3)  SSR： 次级侧控制
  Qualcomm® Quick Charge™ 是 Qualcomm Technologies, Inc. 或其子公司的产品
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AC/ DC RapidCharge™ 适配器解决方案
Renesas 支持几乎所有的快速充电协议

 ▪ USB Power Delivery 3.0 + PPS

 ▪ Qualcomm® Quick Charge™ 4+
 ▪ Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 

 ▪ Qualcomm® Quick Charge™ 2.0

 ▪ Samsung 自适应快速充电 

 ▪ 直充
 ▪ 其他专属 OEM 协议

作为 AC/DC RapidCharge ™ 解决方案的领导者，Renesas 比任何其他供应商支持更多的快速充电协议。

RapidCharge ™  协议

原边 次级侧
同步整流器
（实现90% 
以上效率） 

 原边驱动器
类型

Qualcomm® 
Quick 

Charge™
直充

USB 
Power 

Delivery(1)

输出
 功率(1)

空载
待机功耗

输出
电压

DLNK(2)

XM-
Comm(3)

功能特性

iW1790
iW1796

iW662 集成在 
iW662

FET QC 2.0 
QC 3.0

27W < 20mW 3V - 12V XM-
Comm

 ▪ D+/D- 过压保护功能  
 ▪  集成同步整流器以更低的 BOM成本实现 
90% 以上效率(iW662)

iW1791
iW1797

iW657P iW676 FET
QC 2.0 
QC 3.0 
QC 4+

P P 27W < 75mW 3.3V - 21V DLNK

 ▪  USB PD 3.0 + PPS + Qualcomm® Quick 
    Charge™ 4+ (iW657P)
 ▪ D+/D- 过压保护功能 (iW657P)
 ▪ 外接启动电路可实现< 20mW 的待机功耗

iW1799 iW657P iW676 FET
QC 2.0 
QC 3.0 
QC 4+

P P 65W < 75mW 3.3V - 21V DLNK

 ▪  USB PD 3.0 + PPS + Qualcomm® Quick
    Charge™ 4+ (iW657P)
 ▪ <20mW 的待机功耗，外接启动电路
 ▪ 额外的 V

IN
 OVP 或者 X-cap 放电保护

(1)  最大输出功率因应用的不同而有所差异
(2)  DLNK 是 Renesas 通过光电耦合器实现的从次级侧到原边的数字通信
(3)  XM-Comm 是 Renesas 通过主电源变压器实现数字通信的专有技术，无需使用光电耦合器
Qualcomm® Quick Charge™ 是 Qualcomm Technologies, Inc. 或其子公司的产品
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RapidCharge ™ 协议

原边 次级侧
同步整流器
（实现90% 
以上效率）  

 原边驱动器
类型

Qualcomm® 
Quick 

Charge™
直充

USB 
Power 

Delivery(1)

输出
 功率(1)

空载
待机功耗

输出
电压

ZVS(2) 功能特性

iW9801 iW709 集成在 
iW709

FET
QC 2.0 
QC 3.0 
QC 4+

P P 100W < 20mW 3.3V - 21V 是
 ▪  USB PD 3.0 + PPS + Qualcomm® Quick Charge™ 4+ 
(iW709)

 ▪  凭借 SSR(3) 数字环路补偿功能，无需使用环路
元件，并确保了稳定性 (iW709)

iW9802 TL431 iW610 FET 用户定义接口 100W+ 用户可编程 是  ▪ 与 TL431 兼容
 ▪ 针对 ZVS 优化的同步整流器控制器 (iW610)

iW9806 TL431 iW611 GaN 用户定义接口 100W+ 用户可编程 是
 ▪ 针对 GaN 功率器件优化
 ▪ 与 TL431 兼容
 ▪ 针对 ZVS 优化的同步整流器控制器 (iW611)

iW9809 iW709 集成在 
iW709

FET
QC 2.0 
QC 3.0 
QC 4+

P P 65W < 20mW 3.3V 至 21V

 ▪  USB PD 3.0 + PPS + Qualcomm® Quick Charge™ 4+ 
(iW709)

 ▪  凭借 SSR(3) 数字环路补偿功能，无需使用环路
元件，并确保了稳定性 (iW709)

iW9860 iW760 集成在 
iW760

FET
QC 2.0 
QC 3.0 
QC 4+

P P 63W < 5mW 3.4V 至 21V

 ▪ 零待机功耗控制器
 ▪  USB PD 3.0 + PPS + Qualcomm® Quick Charge™ 4+ 
(iW760)

 ▪  双极性辅助绕组采样技术改善了 EMI，简化了
变压器设计

 ▪  凭借 SSR(3) 数字环路补偿功能，无需使用环路
元件，并确保了稳定性 (iW760)

iW9861 iW760 集成在 
iW760

FET
QC 2.0 
QC 3.0 
QC 4+

P P 63W < 20mW 3.4V 至 21V

 ▪  USB PD 3.0 + PPS + Qualcomm® Quick Charge™ 4+ 
(iW760)

 ▪  双极性辅助绕组采样技术改善了 EMI，简化了
变压器设计

 ▪  凭借 SSR(3) 数字环路补偿功能，无需使用环路
元件，并确保了稳定性 (iW760) 

iW9862 TL431 iW610 FET 用户定义接口 65W -- 用户可编程
 ▪  双极性辅助绕组采样技术改善了 EMI，简化了
变压器设计

 ▪ 与 TL431 兼容

iW9870 iW760 集成在 
iW760

GaN
QC 2.0 
QC 3.0 
QC 4+

P P 63W < 5mW 3.4V 至 21V

 ▪ 针对 GaN 功率器件优化
 ▪ 零待机功耗控制器
 ▪  USB PD 3.0 + PPS + Qualcomm® Quick Charge™ 4+ 
(iW760)

 ▪  双极性辅助绕组采样技术改善了 EMI，简化了
变压器设计

iW9871 iW760 集成在 
iW760

GaN
QC 2.0 
QC 3.0 
QC 4+

P P 63W < 20mW 3.4V 至 21V

 ▪ 针对 GaN 功率器件优化
 ▪  USB PD 3.0 + PPS + Qualcomm® Quick Charge™ 4+ 
(iW760)

 ▪  双极性辅助绕组采样技术改善了 EMI，简化了
变压器设计

iW9872 TL431 iW611 GaN 用户定义接口 65W 用户可编程

 ▪ 针对 GaN 功率器件优化
 ▪  双极性辅助绕组采样技术改善了 EMI，简化了
变压器设计

 ▪ 与 TL431 兼容

AC/ DC RapidCharge™ 适配器解决方案（续）

(1)  最大输出功率因应用的不同而有所差异
(2)  Renesas ZVS (零电压开关) 专利技术可最大限度提高功率密度、降低 EMI
(3)  SSR： 次级侧控制
Qualcomm® Quick Charge™ 是 Qualcomm Technologies, Inc. 或其子公司的产品
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n   iW9801 AC/DC 数字原边控制器，配备 Renesas 零电压开关
(ZVS) 专利控制技术

     −  在全输入／负载范围内具有高达 94% 的出色效率
     −  低 EMI，无音频噪音
n  iW709 USB PD 3.0 控制器
      −  集成同步整流器
      −   凭借次级侧数字环路补偿功能，无需使用环路元件，并确

保了稳定性
      −  USB-IF PD 认证 (USB PD 3.0 + PPS) 

n  开关频率高达 200kHz，可实现
     −  尺寸更小、重量更轻的变压器
     −  超低的 BOM 成本
n  < 20mW 的空载待机功耗
n  可选 iW9802，便于使用行业标准接口（例如 TL431）
n  硬件连线状态机可保护快速充电器免遭黑客入侵

+

N

L

D-

VBUS

+

-

D+

CC2

CC1

NTC
USB Type-C™
      Socket

GND

iW709

Optional

iW9801

iW9801 + iW709

高功率密度解决方案支持 65W USB PD 快速充电器，且尺寸减半

ID

VDS PLOSS

Renesas 的 USB PD ZVS 解决方案
在减小50%体积的同时，实现 94% 的效率

Renesas ZVS专利技术可以显著降低开关损耗

点击此处观看 Renesas ZVS 视频

AC/  DC RapidCharge ™ 适配器解决方案（续）
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n  < 5mW 的空载待机功耗
n  简单易用、更少 BOM 元件的解决方案
     −  单面 PCB 板
n  iW9860 AC/DC 数字原边准谐振 (QR) 反激式控制器
      −  双极性辅助绕组采样技术改善了 EMI，简化了变压器设计

n  iW760 全合一控制器
     −  集成同步整流器
     −   凭借次级侧数字环路补偿功能，无需使用环路元件，

并确保了稳定性
     −  USB-IF PD 认证 (USB PD 3.0 + PPS)

n  硬件连线状态机可保护快速充电器免遭黑客入侵

iW9860

+

L

N

D-

VBUS

+

-

D+

CC2

CC1

NTC

USB Type-C™
      Socket

GND

iW760

3

2

1

3 4

52

1 6

iW9860 + iW760
零待机功耗 63W USB PD 适配器

小体积封装

TDFN-3x4 SOT23-6

环保设计可实现零待机功耗 
在230VAC 输入电压下，待机功耗 < 5mW

AC/DC RapidCharge ™ 适配器解决方案（续）
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+

N

L

iW9806

321 3
45

21
6

iW611

VOUT

RTN

+

TL431

+
-

n  iW9806 AC/DC 数字原边控制器，配备 Renesas 零电压开关
     (ZVS) 专利控制技术
n  针对 GaN 功率器件优化
n  支持第三方 USB PD 次级侧控制器
n  低 EMI，无音频噪音

n  开关频率高达 200kHz，可实现
     −  尺寸更小、重量更轻的变压器
     −  超低的 BOM 成本
n  适用于行业标准接口（例如 TL431）
n   搭配 iW611 同步整流器，并针对 ZVS 优化，可实现 

      90% 以上的效率

iW9806 + iW611 
针对 GaN 优化的数字 ZVS 控制器

iW9806 传导 EMI

AC/DC RapidCharge ™ 适配器解决方案（续）
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AC/DC 次级侧 IC

产品 电压位置
控制器

同步整流器
控制器

静态电流 功能特性 封装

iW610 P 空载时 < 150μA

 ▪  较低的 VCC 充电损耗
 ▪  针对高功率密度应用优化
 ▪   经过优化，支持 Quasi-Resonant、DCM、CCM Flyback、ZVS 以及
Active Clamp Flyback 拓扑

SOT23-6

iW611 P 空载时 < 150μA

 ▪  较低的 VCC 充电损耗
 ▪  针对高功率密度应用优化
 ▪   经过优化，支持高频 Quasi-Resonant、DCM、CCM Flyback、ZVS以
及 Active Clamp Flyback 拓扑

SOT23-6

iW673 P 空载时 < 450μA  ▪  用 MOSFET 替代 Schottky diode SOT23-6

iW676 P P 空载时 < 650μA
 ▪  支持最高 25V 输出电压，经过优化，可在高达 12V 的应用中最
大限度降低 BOM 成本

 ▪ 针对低至 3V 的直充应用进行了优化
SOT23-6

iW873 P 空载时 < 450μA  ▪ 集成 60V 功率 MOSFET SO-8

VOUT

+

-
GND

+
-

321 3
45

21
6

iW610

n  针对高功率密度 ZVS 应用进行了优化
      −   支持多种 Flyback 拓扑：
            QR、DCM/CCM mode、active clamp、ZVS

n  凭借 VCC 充电专利技术，可以提高系统效率
n  支持高边和低边同步整流器拓扑
      −  无需辅助绕组
n  宽输出电压范围： 3V - 28V

n  开关频率高达 500kHz  (iW611)

iW610、iW611
针对 ZVS 优化的同步整流器控制器

n  无需并联 Schottky diode，降低了 BOM 成本
n  iW676 的更多优势
     –   支持最高 25V 输出电压 ，经过优化，可在高达 12V 的应用中

最大限度降低 BOM 成本
      –  针对低至 3V 的直接充电应用进行了优化
     –   集成 AVP ( 有源电压定位控制 ) 功能，可实现动态负载的快 

速响应

n  可提供 DiaSIM ™  仿真模型

VOUT

RTN

+

+

iW676

使用 iW610 或 iW611 进行高边同步整流

数字同步整流器代替了 Schottky Diode，适用于效率更高的超小型电源适配器

iW673、iW676
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产品 
典型

输出功率
（最大值）

控制方式 电源拓扑
空载

待机功耗
驱动器类型 功能特性 封装

iW1816 5W 原边 隔离 Flyback < 30mW 内置 
800V BJT SO-7

iW1818 12W 次级侧 隔离 Flyback < 50mW 内置 
800V BJT PDIP-7

iW1821 12W 原边 隔离 Flyback < 50mW 内置 
1200V BJT  ▪ 针对高压 3 相系统进行了优化 SO-10 Batwing

RAA223181 12W 次级侧 隔离 Flyback <150mW 内置 
900V FET

 ▪ 单个 400V 输入的电容器，支持高达 450VAC 的输入电压
 ▪ 重载工作条件下可实现倍频，可在100ms内达到12W
 ▪ 可编程固定开关频率，支持 PLC 通信
 ▪ 借助谷底导通，可在整个负载范围实现最佳效率和 EMI

SOIC16-13

RAA223182 12W 次级侧 隔离 Flyback <150mW 内置 
1000V FET

 ▪ 单个 400V 输入的电容器，支持高达 450VAC 的输入电压
 ▪ 重载工作条件下可实现倍频，可在100ms内达到12W
 ▪ 可编程固定开关频率，支持 PLC 通信
 ▪ 借助谷底导通，可在整个负载范围实现最佳效率和 EMI

SOIC16-13

iW1820 15W 原边 隔离 Flyback < 30mW 内置 
800V BJT  ▪  针对 5V 输出电压优化 SO-10 Batwing

iW1830 15W 原边 隔离 Flyback < 50mW 内置 
700V FET  ▪  针对 12 V 输出电压优化 PDIP-7

RAA223881 15W 次级侧 隔离 Flyback 内置 
700V FET

 ▪ 满负载时支持 Quasi-resonant 开关，轻负载时支持 PFM，
    因此可在整个负载范围内实现最佳效率和 EMI SOIC8-7

iW1819 18W 原边 隔离 Flyback < 30mW 内置 
800V BJT SO-10 Batwing

iW1822 18W 原边 隔离 Flyback < 30mW 内置 
900V BJT  ▪  高达 900V 的击穿电压 SO-10 Batwing

iW1825 25W 原边 隔离 Flyback < 75mW 内置 
700V FET  ▪  可配置的轻负载模式 SO-10 Batwing

RAA223882 30W 次级侧 隔离 Flyback 内置 
700V FET

 ▪  满负载时支持 Quasi-resonant 开关，轻负载时支持 PFM，
    因此可在整个负载范围内实现最佳效率和 EMI PDIP8-7

RAA223883 40W 次级侧 隔离 Flyback 内置 
700V FET

 ▪  满负载时支持 Quasi-resonant 开关，轻负载时支持 PFM，
    因此可在整个负载范围内实现最佳效率和 EMI PDIP8-7

内置 AccuSwitch™  高压开关的 AC/DC PWM IC
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n  创新型 10 引脚 SOIC Batwing 封装 

     −  基于 JEDEC 标准 SOIC-14

     −  支持高压隔离 

     −  尺寸小，散热性能增强

iW1821、iW1822 

针对智能电表优化的 AccuSwitch ™ PWM 控制器

n  将 PWM 控制器和 BJT 集成在一个封装中
     −  iW1821：12W 输出，内置 1200V BJT，用于高压三相电表
     −  iW1822：18W 输出，内置 900V BJT，用于单相和三相电表
n 借助 PrimAccurate ™  数字原边控制功能，无需光电耦合器
n  采用隔离 Flyback 电源拓扑，无需添加额外元件
n  经优化，可实现大容性负载(高达 6,000µF) 启动
n  在轻负载和有源模式下具有高效率
n  低待机功耗 iW1821 < 50mW，iW1822 < 30mW 

n   EZ-EMI ™ - 借助谷底导通功能，降低了 EMI、减小了滤波元件
的尺寸并降低了其成本

L

N
VOUT

RTN

+
+

S

GND

VCC

VSENSE

ISENSE

ASU

OVP

OTP

D D

iW1821
Integrated
1200V BJT

内置 AccuSwitch™  高压开关的 AC/DC PWM IC
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n  创新型 10 引脚 SOIC batwing 封装 (iW1819)

     −  基于 JEDEC 标准 SOIC-14

     −  支持高压隔离 

     −  尺寸小，散热性能增强

iW1816、iW1819 

针对家电优化的 AccuSwitch ™ PWM 控制器

n  将 PWM 控制器和 BJT 集成在一个封装中
     −  iW1816：5W 输出，内置 800V BJT

     −  iW1819： 18W 输出，内置 800V BJT

n  借助 PrimAccurate ™  数字原边控制功能，无需光电耦合器
n  采用隔离 Flyback 电源拓扑，无需添加额外元件
n  经优化，可实现大容性负载(高达 6,000µF) 启动
n  在轻负载和有源模式下具有高效率
n  低待机功耗：< 30mW

n   EZ-EMI ™ - 借助谷底导通功能，降低了 EMI、减小了滤波元件
的尺寸并降低了其成本

L

N
VOUT

RTN

+
+

S

GND

VCC

VSENSE

ISENSE

ASU

OVP

OTP

D D

iW1819
Integrated
800V BJT

内置 AccuSwitch™  高压开关的 AC/DC PWM IC
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AC/DC 非隔离式 HV Buck 稳压器

产品
典型输出功率
（最大值）

电源拓扑 空载待机功耗 驱动器类型 功能特性 封装

RAA223012 2.5W 非隔离 Buck <10mW 内置 700V 
MOSFET

 ▪  低 EMI，无可听噪声，支持 3.3V 或 5V 输出 - 无需 
第二级 LDO 

   TSOT23- 5、
SOIC- 8

RAA223011 4W 非隔离 Buck <10mW 内置 700V 
MOSFET

 ▪  低 EMI，无可听噪声，支持 3.3V 或 5V 输出 - 无需 
第二级 LDO

   TSOT23- 5、
    SOIC- 8- 7、

SOIC- 8

RAA223010 6W 非隔离 Buck ~ 5-30mW 内置 700V 
MOSFET

 ▪  低 EMI，无可听噪声，支持 3.3V 或 5V 输出 - 无需 
第二级 LDO

SOIC8- 7

RAA223021 8W 非隔离 Buck  < 20mW 内置 700V 
MOSFET

 ▪  低 EMI，无可听噪声，支持 3.3V 或 5V 输出 - 无需 
第二级 LDO

SOIC8- 7

n  非隔离Buck 拓扑支持轻松设计 AC/DC
     −  无需功率变压器
n   也支持 Flyback 拓扑
n  即使在轻载下也没有音频噪音

n  低待机功耗：5mW - 30mW

n  低 EMI（传导和辐射）
n  支持 3.3V 或 5V 输出
     −  无需第二级 LDO

RAA223010 
功能特性

L

N

VOUT

GND

+

+

+
+

RAA22301x
RAA22302x

Renesas 的静音轻负载 PFM 模式

低峰值电流可以让
滤波器元件不产生
噪声

频率可控，因此不会产生次谐波能量
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n  将数字控制器和模拟驱动器模块结合在一个 IC 中
      –  数字状态机代替了传统的 MCU

      –  集成 IGBT 控制器
      –  无需编程
      –  内置完整功能
n  内置高级保护电路，包括：
      –  输入电压和电流采样电路
      –  系统元件温度采样电路
      –  可保护 IGBT 的锅具检测电路
      –  IGBT 集电极过压保护
      –  三个专用过温保护引脚
      –  输入浪涌保护
      –  输出功率补偿
      –  EMI 优化
n  节省多达 35 个元件
n  可选低功耗连续工作模式
n  功率控制 : 从 0 瓦开始可调 , 分辨率 10 W
n  支持 110VAC 和 220VAC 

智能 IGBT 控制器简化了电磁炉的设计

HUMAN MACHINE
INTERFACE MCU

DRIVER

PLATE
FEEDBACK

FAN

IGBT
PLATE

XXXXXXXXXXX

RELAY

SILICON
OPTIMIZED

STATE
MACHINE

iW248

请观看 Renesas iW248 视频

iW248

电磁炉控制器
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产品 典型输出功率 功率因数 拓扑 最高开关频率
Boost驱动
器类型

Flyback 驱
动器类型

调光范围 功能特性 封装

iW3614 3W - 15W PF > 0.9 两级 200kHz FET FET 1% - 100%  ▪  切相调光 SO-8

iW3616 3W - 12W PF > 0.95 两级 200kHz BJT FET 1% - 100%  ▪  切相调光 SO-14

iW3617 12W - 25W PF > 0.95 两级 200kHz BJT FET 1% - 100%  ▪  切相调光 SO-14

两级 SSL 切相驱动器

产品 典型输出功率 功率因数 拓扑 最高开关频率
Boost驱动
器类型

恒流容差
Flyback 驱
动器类型

功能特性 封装

iW2206 3W - 250W PF > 0.9 单级（Boost PFC） 300kHz FET 无 无  ▪ 大功率Boost PFC 前端控制器
 ▪ 可配置的 DC 总线电压 SOT23-6

iW3627 3W - 90W PF > 0.9 单级恒压 可配置为 
90kHz 或 120kHz 无 无 FET

 ▪ PFC 前端控制器
 ▪ 输出 OVP、OCP
 ▪ 过温保护

SOT23-6

iW3636 3W - 90W PF > 0.9 单级 可配置为 
72kHz 或 90kHz 无 ± 5% 1% - 100%  ▪  0-10V 和 PWM 调光 SO-8

iW3671 3W - 90W PF > 0.9 单级 300kHz 无 ± 5% FET  ▪ PFC 前端控制器
 ▪ CV/CC 反激式 SOT23-6

iW3677 3W - 90W PF > 0.9 单级 300kHz 无 ± 5% FET
 ▪ PFC 前端控制器
 ▪ CV/CC 反激式
 ▪ 集成高压启动 

SO-7

iW3827 3W - 8W PF > 0.9 单级恒压 可配置为 
90kHz 或 120kHz 无 无 内部集成 

650V FET
 ▪ 输出 OVP、OCP
 ▪ 过温保护 SO-7

单级 PFC 和单级 PFC 反激式 SSL 控制器

商用 SSL LED 驱动器
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商用 SSL LED 驱动器（续）

调光

产品 电压 消除光耦延迟 模拟 PWM 电阻式 功能特性 封装

iW330 工作电压 5V - 60V 是 0-10V、0-5V 
P

0-10V、0-5V 
P

P  ▪ 系列接口控制器 SO-8

iW337 工作电压 15V - 60V 是 P P P  ▪ 系列接口控制器 SO-8

iW338 工作电压 8V - 60V 否 P  ▪ 0 - 0.6V 模拟接口控制器 SO-8

iW339 工作电压 15V - 60V 是 P P P  ▪ 系列接口控制器 SO-8

iW350 工作电压 15V - 60V 是 P P P

 ▪ 系列接口控制器，可配置以下参数： 
       - 最低占空比 
       - 最高电压 
       - PWM 频率范围 
       - 关断电压

SO-8

SSL 接口 IC

产品 输入电压 输出功率 集成 FET 调光范围 功能特性 封装

iW3638 低压直流 90W 无 1% - 100%  ▪ 具有真正的 DC 调光功能的 Buck 变换器 SO-8

iW3637 高压直流或交流 150W 无 1% - 100%  ▪ 具有真正的 DC 调光功能的 Buck ／ Flyback 变换器 SO-8

iW380
直流

22V - 78V 150W 无 0.0625% ~ 100%
 ▪ 具有高分辨率真正的 DC 调光功能的 Buck 变换器
 ▪ 符合 IEC62386-2014 DALI-2 标准  
 ▪ iW380-40 适用于舞台照明应用

SO-10

iW388 直流
22V - 78V 40W 是 0.0625% ~ 100%

 ▪ 具有高分辨率真正的 DC 调光功能的 Buck 变换器
 ▪ 符合 IEC62386-2014 DALI-2 标准
 ▪ 集成 MOSFET

SO- 10，带蝙
蝠翼

次级 SSL PWM 控制器
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商用 SSL LED 驱动器（续）

n  符合 IEC62386-2014 DALI-2 标准
n  三合一调光：RSET、PWM、模拟
n  宽输入电压范围：22V – 78V

iW380、iW388 

适用于 DALI、舞台照明的高分辨率、真正的 DC 调光解决方案

n  高分辨率、次级 PWM Buck 控制器
n  真正的 DC 调光 – 调光末端无频闪
     −  深度调光范围：0.0625% 至 100% 

     −  无频闪调光分辨率：0.0625% 调光步进

iW380：150W 低压 Buck 控制器 iW388：集成 MOSFET 的 40W 低压
Buck 控制器 

DIM1 LED+

LED–

+

V+

DIM2

VIN
VCC
DIM1

DIM2
GND

BOOT
HSG

LX

CFG
ISNS

iW380

DIM1

DIM2

D1

S

GND

VCC

VSENSE

ISENSE

ASU

OVP

OTP

D D

iW388

SOIC-10 封装 创新型 SO-10 蝙蝠翼式封装

 ▪ 基于 JEDEC 标准 SOIC-14
 ▪ 提供高压隔离 
 ▪ 尺寸小，散热性能强
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商用 SSL LED 驱动器 （续）

iW380-40 

针对舞台照明优化的高分辨率、高频 PWM 控制器

n  高分辨率、次级 PWM Buck 控制器
n  DC 调光与斩波调光结合
     −  深度调光范围：0.01% 至 100% 

     −  无频闪调光分辨率：0.0625% 调光步进
n  PWM 控制可实现精准的调色功能
n  高速 PWM 斩波：输入频率范围20kHz 至 35kHz 

n  采用功率 NMOS 作为 Buck 主开关
n  高度集成，可减少 BOM 元件数量及降低 BOM 成本
     −  内置 LED 短路 MOS 驱动（SHUNT 引脚）
     −  内部反转 MCU PWM 信号 

n  数字控制 

     −  简化了设计，减少大量电阻电容
     −  可实现稳定、无频闪的末端调光

LED+

LED–

VIN
VCC
ADJ

PWM
GND

BOOT
HSG

LX

SHUNT
ISNS

V+

V-

DIM1

VIN
VCC
DIM1

DIM2
GND

BOOT
HSG

LX

CFG
ISNS

iW380 - 40

High 
Power
AC/DC

AC
12VDC / 5VDC

48VDC

Lamp Holder 
Rotation Motor

Al Plate

MCU
(Control) DMX512

Protocol 
Control 
Signal

Motor Control

PWM 
Dimming 

Signal 
Motor Control

RGBW
Light Source

Light 
Source 1

Light 
Source 2

Light 
Source 3

iW380-40
x4

…

MCU
(Decode)

iW380-40
x4 iW380-40 iW380-40 iW380-40iW380-40
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产品
典型输出

功率
功率因数 拓扑

最高开关
频率

调光分
辨率

恒流容差
Flyback 
驱动器
类型

功能特性 封装

iW3629 5W - 120W PF > 0.95
两级

（Boost＋Flyback） 200kHz 无 ± 5% FET
 ▪ 非调光
 ▪ 无频闪的高 PF 和低 THD 组合芯片
 ▪ 过热保护和降额，可选外部 NTC

SO-14

iW3631 5W - 120W PF > 0.95
两级

（Boost＋Flyback） 200kHz 无 ± 5% FET
 ▪ 0-10V 调光
 ▪ 无频闪的高 PF 和低 THD 组合芯片
 ▪ 过热保护和降额，可选外部 NTC

SO-14

iW3700 5W - 120W PF > 0.95
两级

（Boost＋Flyback） 200kHz 0.0625% ± 3% FET
 ▪ UART 或三合一调光选项
 ▪ 无频闪的高 PF 和低 THD 组合芯片
 ▪ 0.0625% 调光分辨率

SO-14

iW3701 5W - 200W PF > 0.95
两级

（Boost＋HV Buck） 200kHz 0.0625% ± 3% FET
 ▪ UART 或三合一调光选项
 ▪ 无频闪的高 PF 和低 THD 组合芯片
 ▪ 0.0625% 调光分辨率

SO-14

组合式 SSL LED 驱动器

商用 SSL LED 驱动器（续）

n  符合 IEC61000-3-2 谐波电流要求
n  配有双调光端口，应用更加灵活
     −  端口一：现场配置最大 LED 电流
     −  端口二：三合一调光（0-10V 模拟、PWM、电阻式）
n   UART 通信简化了针对智能应用的设计 

（例如 IEC62386-2014 DALI-2） 

iW3700、iW3701 

针对工业照明优化的数字组合式 SSL 控制器

n  数字 Boost PFC+Flyback 以及数字Boost PFC+Buck拓扑架构
n  真正的 DC 调光 – 调光末端无频闪
     −  最大调光范围：0.0625% 至 100% 

     −  无频闪调光分辨率：0.0625% 调光步进
n  > 0.95 的高 PF，< 20% 的低 THD（ 277V/60Hz，50% 负载条件下）
n   数字 PFC 经过优化，可在轻负载下实现高 PF 和低 THD， 

并可实现快速的动态负载响应
     −   支持使用具有低额定电压的小型输入电容器，以实现更 

高的功率密度和更低的成本

N

L

LED
+

-
+

LED

iW3701

UART

LDO

PWM
or
DC
or

VBUS

VIN

BDRV

BSNS/CFG0

DIM1/RX

DIM2/TX

GND

ASU

VCC

VSNS

DRV+

DRV-

ISNS/CFG1

MULTI

NTC}

High-Side Driver
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PFC 前端控制器

 iW2206  

带 PFC 的大功率 Boost 前端控制器

n    AC 输入电压范围 (90VAC - 305VAC)

n    输出功率高达 250W

n    在 230VAC 电压和 100W 输入功率下具有 < 150mW 的低待机功耗
n    稳态和瞬态条件下无音频噪音
n    可配置的直流母线电压
n    在 120VAC 和 230VAC 电压以及满负载下具有 > 0.9 的高 PF 和 < 10%    

的低 THD

n    符合 IEC61000-3-2 谐波电流要求

0-10V ANALOG
or

0V 
10V 

or

iW350

iW3637

PRIMARY SECONDARY

iW2206

BOOST PFC Flyback

RESISTIVER3

3 in 1 Dimming Control

0-10V PWM

LDO
3.3V

VCC

 iW3671、 iW3677  

带 PFC 的 Flyback 前端控制器

n   AC 输入电压范围 (90VAC - 305VAC)

n   输出功率高达 90W

n   在 230VAC 电压、90W 输入功率下具有 < 150mW 的低待机功耗
n   稳态和瞬态条件下无音频噪音
n    在 120VAC 和 230VAC 电压以及满负载下具有 > 0.9 的高 PF 和  

< 10% 的低 THD

n   符合 IEC61000-3-2 谐波电流要求
n   集成高压启动功能 (iW3677)

Boost PFC + Flyback/LLC/Forward LED 驱动器应用

Flyback PFC + Buck LED 驱动器应用

iW380/
iW388PRIMARY SECONDARY

iW3671/
iW3677

Flyback with PFC

Buck

iW350

0-10V ANALOG
or

0V 
10V 

or

RESISTIVER3

3 in 1 Dimming Control

0-10V PWM

VCC
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产品 典型输出功率 功率因数 拓扑 最高开关频率
Boost 驱动

器类型
Flyback 驱动器

类型
调光范围 功能特性 封装

iW3602 3W - 10W PF > 0.9 两级 200kHz FET FET 1% - 100%  ▪ 切相调光 SO-8

iW3605 5W - 25W PF > 0.92 单级 90kHz 无 FET 10% - 100%  ▪ 切相调光
 ▪ 无泄放电路 SO-8

iW3658 3W - 15W 可配置 
PF > 0.7 至 > 0.9 单级 200kHz 无 FET（集成式） 1% - 100%  ▪ 切相调光

 ▪ 集成 FET SO-7

iW3662 4W - 8W PF > 0.7 两级 1MHz FET FET 5% - 100%  ▪ 切相调光
 ▪ 支持电感变压器或电子变压器 QFN-16

iW3688 3W - 20W PF > 0.92 单级 90kHz 无 FET 1% - 100%  ▪ 切相调光
 ▪ 可配置温度降额点 SO-14

iW3689 3W - 25W PF > 0.92 单级 200kHz 无 FET 1% - 100%  ▪ 切相调光
 ▪ 可配置温度降额点 SO-8

iW3989 3W - 15W 可配置 
PF > 0.7 至 > 0.9 线性 无 无 FET 1% - 100%  ▪ AC 直接切相调光 QFN-12

家居 SSL LED 驱动器

切相可调光 LED 驱动器

产品 典型输出功率 功率因数 拓扑 最高开关频率
Boost 驱动

器类型
恒流容差

Flyback 驱
动器类型

功能特性 封装

iW3626 3W - 10W 可配置 PF >  
0.7 至 > 0.9 单级 72kHz 无 ± 5% BJT  ▪ LED 开路/短路

 ▪ 过热保护和降额 SOT23-6

iW3625 10W - 45W 可配置 PF >  
0.7 至 > 0.9 单级 72kHz 无 ± 5% FET  ▪ LED 开路/短路

 ▪ 过热保护和降额 SOT23-6

非调光 LED 驱动器
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Renesas Electronics Taiwan Co., Ltd. 
13F, No. 363, Fu Shing North Road, Taipei 10543, Taiwan 
Tel: +886-2-8175-9600, Fax: +886 2-8175-9670
Renesas Electronics Singapore Pte. Ltd. 
80 Bendemeer Road, #06-02 Singapore 339949 
Tel: +65-6213-0200, Fax: +65-6213-0300
Renesas Electronics Malaysia Sdn.Bhd. 
Unit No 3A-1 Level 3A Tower 8 UOA Business Park, No 1 Jalan Pengaturcara U1/51A, Seksyen U1, 40150 Shah Alam, 
Selangor, Malaysia Tel: +60-3-5022-1288, Fax: +60-3-5022-1290
Renesas Electronics India Pvt. Ltd. 
No.777C, 100 Feet Road, HAL 2nd Stage, Indiranagar, Bangalore 560 038, India 
Tel: +91-80-67208700
Renesas Electronics Korea Co., Ltd. 
17F, KAMCO Yangjae Tower, 262, Gangnam-daero, Gangnam-gu, Seoul, 06265 Korea 
Tel: +82-2-558-3737, Fax: +82-2-558-5338


